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СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ
УСИЛИТЕЛЕЙ СВЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Предложена новая методика проектирования линейных
транзисторных усилителей СВЧ, позволяющая с помощью
схемотехнических решений увеличить процент выхода год-
ных изделий без повышения точности технологического про-
цесса. Одновременно обеспечивается неизменность техноло-
гической себестоимости изделия. Методика позволяет созда-
вать новые топологии для традиционных (резисторы, кон-
денсаторы, фильтры) и нетрадиционных (элементы обрат-
ной связи) элементов, имеющих повышенную устойчивость
электрических параметров к дестабилизирующим (в том чи-
сле, технологическим) воздействиям.

Stabilization of Output Parameters of Microwave Amplifiers Using
Circuit Engineering Approach / V.Ye. Safronov // Vestnik MGTU.
Priborostroenie. 2002. № 4. P. 53–61.

A new procedure to design the linear transistor microwave amplifiers
is offered enabling on the basis of the circuit engineering approach to
increase the good-to-bad items yield without increasing the accuracy
of the manufacturing process. Simultaneously the invariability of the
manufacturing cost of an item is achieved. The procedure permits creating
new topologies for both conventional (resistors, capacitors, filters) and
non-conventional (units of feedback) components which have the improved
insensitivity of electrical parameters against destabilization actions including
technological ones. Refs.5. Figs.13.
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